
Осенний семестр 2016/2017 учебного года

Расписание занятий группы М15-307 (М03-88)
ПОНЕДЕЛЬНИК

10:15 — 11:50 ◩ ЛАБ Мощные одиночные диодные лазеры  Безотосный В.В.  ФИАН
◪ ЛЕК Мощные одиночные диодные лазеры  Безотосный В.В.  ФИАН

11:55 — 13:30 ■ ПР Мощные одиночные диодные лазеры  Безотосный В.В.  ФИАН
14:30 — 16:05 ■ ПР Полупроводниковые дисковые лазеры  Козловский В.И.  ФИАН
16:15 — 17:50 ◩ ЛЕК Полупроводниковые дисковые лазеры  Козловский В.И.  ФИАН

ВТОРНИК
08:30 — 10:05 ■ ЛЕК Ф Военная подготовка (06.09.2016 — 20.12.2016)  ДОТ
10:15 — 16:05 ■ ПР Ф Военная подготовка (06.09.2016 — 20.12.2016)  ДОТ

СРЕДА
10:15 — 11:00 ◩ ЛЕК Теоретическая квантовая электроника (07.09.2016 — 14.12.2016)  Зубарев И.Г.  Б-217

◪ ПР Теоретическая квантовая электроника (14.09.2016 — 21.12.2016)  Зубарев И.Г.  Б-217
11:05 — 12:40 ■ ПР Теоретическая квантовая электроника (07.09.2016 — 21.12.2016)  Зубарев И.Г.  Б-217

ЧЕТВЕРГ
10:15 — 11:50 ■ ПР Производственная практика (научно-исследовательская работа)  Тимошенко В.Ю.,

Завестовская И.Н., Алещенко Ю.А., Чешев Е.А., Безотосный В.В., Засавицкий И.И., Канавин А.П.,
Крохин О.Н., Попов Ю.М.  ФИАН

12:45 — 14:20 ■ ПР Твердотельные лазеры с диодной накачкой  Чешев Е.А.  ФИАН
14:30 — 16:05 ◩ ЛЕК Твердотельные лазеры с диодной накачкой  Чешев Е.А.  ФИАН

◪ ЛАБ Твердотельные лазеры с диодной накачкой  Чешев Е.А.  ФИАН

ПЯТНИЦА
12:45 — 14:20 ■ ЛАБ Компьютерные технологии (02.09.2016 — 16.12.2016)  Подливаев А.И.  В-114
14:30 — 16:05 ◩ ЛЕК Основы ядерных технологий (02.09.2016 — 09.12.2016)  Апсэ В.А.  А-100

◪ ЛЕК Основы ядерного нераспространения и безопасного обращения с ядерными материалами
(09.09.2016 — 16.12.2016)  Куликов Е.Г.  А-100

16:15 — 17:50 ■ ЛЕК Менеджмент и маркетинг (02.09.2016 — 18.11.2016)  Прохоров И.В., Румянцев В.П.,
Степанова Е.Б.  А-100
■ ПР Менеджмент и маркетинг (25.11.2016 — 09.12.2016)  Прохоров И.В.  А-100


